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RHEEER

SOP-8 Package Dimensions

ize ize
Symbo MIN(mm) TYP(mm) MAX(mm) Symbo MIN(mm) TYP(mm) MAX(mm)
A - - 1.75 D 470 4.90 5.10
A1 0.10 - 0.225 E 5.80 6.00 6.20
A2 1.30 1.40 1.50 E1 3.70 3.90 4.10
A3 0.60 0.65 0.70 e 1.27BSC
b 0.39 - 0.48 h 0.25 | z | 0.50
b1 0.38 0.41 0.43 L 0.50
c 0.21 - 0.26 L1 1.05BSC
c1 0.19 0.20 0.21 ) 0 - 8°
SOP -8 Package Outlines
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Bl E 27 B
— Wi el ¢
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(l
{ : SECTION B-B

14 /14

Wuxi NCE Power Co., Ltd

R4

ER A A



	1  产品特性
	2  应用范围
	3  产品概述
	4  产品选型
	5  订购指南
	6  修订历史
	7  引脚功能描述
	8  产品规格
	8.1 极限工作范围
	8.2 ESD额定值
	8.3 额定功率
	8.4 热量信息
	8.5 推荐工作范围
	8.6 电气特性
	8.6.1 动态参数特性
	8.6.2 静态参数特性


	9  功能描述
	10  G2020说明
	10.1 概览
	10.2 功能框图
	10.3 芯片工作逻辑
	10.4信号输入端口
	10.5输出端口
	10.6 欠压保护功能

	11  应用信息
	11.1 典型应用电路
	11.2 自举电路设计指南
	11.3 自举电路设计指南
	11.4 PCB布局指南

	12.封装信息

